Futuro delle memorie ram: tra nano e spintronica
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: CNR, CS 68/2017, 28-07-2017»

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CS 68/2017
Roma, 28 luglio 2017

Il futuro delle memorie ram, é ‘nano’
Gli Istituti lom, Ismn e Spin del Cnr hanno determinato lo ’spessore critico’ dei materiali magn

Il team di ricerca internazionale coordinato dall’ Istituto officina dei mate
Questa disciplina rappresenta un campo emergente dell’elettronica: i dispositivi spintronici
Per spessore critico
Didascalia immagine [N.d.R.: sul sito del CNR*]

Differenze nella lunghezza critica fra due materiali spintronici. In rosso ossido di Manganese, in verde
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Destinare il 5 per mille al CNR significa premiare i giovani e la curiosita scientifica! Basta inserire il co
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